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IEIORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE INVENCTON EN ESPAﬁA PORy
"SISTEMA DR CORRIENTE PORTADORA PARA TRLECOMUNICACTON" A NOMBRE DE

STANDARD ELECTRICA, Seds CON DOMICILIO EN IADRTD, CALLE DB
RAMIRRZ DB PRADO, Nog 5

Este invento se refiere a sistemas de telecomuniocacién por co—

rrientes portaderas, y en particular a los sistemas en los gue la informa-

‘oién de sefial v de sefializacién se transmiten simalbéneamentes

. En algunas aplicaciones por corrientes portadoras, por ejemplo

- en los sistemas Turales de portadoras; se precisa un sistems sencillo que

ademfs de dar un oane}l para 6omunicacién rermita la 'ara.nsmisi?n de informa-
olén de sefiglizacién, en partloular de los impulsos de medida§ durante una
conversacitne Una caracteristioa de un sistema rural de portadoras es su ha,
jo coste inlcial y esta es la razdn por la que estos sistemas utilizan mody
laoién en amplitud transmitiéndose una o ambas bandas laterales y la pdrtp-;
dora; .

En los sistemas de téonlcas anteriores, la informaoidn de sefia~
lizacién se transmitia por interrupeidén o por desplazamiento de frecuencia
de la onda ;por'badora.; La primera soluoién es incompatible oon el requerimic:
%o de mefializacién dur;m‘ce la conversgoibu, la tiltima solucién tiene ol in-

oonveniente de que tionme que hacerse muy pequefio el desplazamiento de frow
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ouenola e admitir cierta degradaoién de la conversseién durante la sefiall
zaoléne

De geuexdo oon el luvento se proporoiona un sistema de ’aaleo_&
mmicacién por vorriente portadors que utiliza modulaocién de amplitud dgn
do un canal para la transmisién do inteligencia y pare la trensmisilén sim
multénea do wna de dos condioiones posibles de sefializaclén en el que se
transmiteh una banda latersl y una portadora y en el que la primers o&ndg‘
cién de sefializacién ostéd carecterizada por la transmisién de la onda poz
tadera y 1a banda lateral inferior y la segunia condioién de scfializacién
estd cara.otea:iza.da por la transmisién de la portadovs y de la banda late-
ral superior; varidndose la freouencia de la portadors de forma que en gm-
bos casos se transmits la mismas bands de Precuenoias

4 continuacién se des'o::ibirﬁ el invento oon relaoién a los di-
bujos que se goompafian en los ques

lg figurs 1 muestra un disgrama de freocucncias gue ilustrs el
método convenoional de transmisién de sefializacléng A

Lo figura 2 muestra un diagrama de freouencla que i:f.uatm el
nétodo de transmisi “ de sefiglizaoidn do acuexdo oon ol invento; Yy

In figur;z, 3 mestra la forma esquemitica del recepbor de sefiy
lizaoldn en él toxrminal reoeptor:

Bn la figura 1 se ha representado un m§todo concoido de trans
misin de informaoién de sefializecién en el que se utiliza para transmisifn
la portadora y la banda lateral inferior: La oaracteristioa del filtro de
banda estd indicada por Fo La frecuencia portadors correspondiente a la
condioibn de OFF de sefializacién est§ indioada por fo y la banda lateral
inferior por ISBe Para indicar la condicién ON de seflalizaoién, se reduce
el valor do la freocuencia de la portadora a f£'o oomo se ha indioado en el
dibujo de la derecha. Es evidente que la baﬂde?. lateoral inferior se desplaza
la mismg cantidad que la freouenois portadoray y g;ue la parte de la ISB que
corxosponds & los ocomponentes de freouencla mis elevada de conversaoclén

ogon fuera de la banda de paso del filtro y se ateniane Ia distorsiéiz oB
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tanblén producida por la $ransmisidn duranto ostos instantes de una enaxn
gia considerable contenida en la banda lateral superior que se desplaga
a la banda de paso del filtros

De lo anterior se ve que la distorsién durante la oondici&i
0 de sefializacién solamente puede disminuirse reduciendo la oantidad de
desplazamiento de portadora; Sin embargo unas desviaclones pequeiias 1mpo
nen requerimientos de estabilidad indebidos a los goneradores de portad,g
ra ¥y al receptor de sofializaclén,

Es:bos inconvenientes se salvan oon la disposioién de aouerdé
con el invento; desplazando la freouencia de la portadora en una oo.njiidad
sustanolalnente igual a la anchurs do banda del £11tros Fn osto oaso, quo
se hs representado en la figura 2; la po?tadora fo y la ISB ge transmiten
durente la oondloién de sefializacién OFFy y se transmlten la portadora

' fo! y 1n bands lateral superior USB durante la condicién ON de sefializam

oiéne Sc vers que en la dlspesiclién de geuexdo con el invanto§ se ovlita
1a distorsidn trensmitiendo una bands lateral enters durente cualquier
condioién de sefializacién, Adomis se indics un carblo en la oondicifn de
sefializaoibn por el oamblo méximo de £reouenoine

Por lo tanto se puede utilizar una forma myy senoills de 0.1;;
ordminador de freocuenois en el circulto de sefializaoibne Bn la figura 3 s«
ha reopresentado una realizacidn preferida; Comprende un divisor de pbiﬁen:-:
olay formado por el oi?ouito rosonante paralelo compuesto por la induoter
cia L y la oapaoidad C, oonectado en serie ocon la capacidad 02; Loz extrx
mos del divisor de potencial estén oonectados a través de ls rasiatez_xoia
Ry los torminales 1 y 2 a la salida de un amplificador de receptor 4-) P17,
tro; no representado. lios valores de los elementos do la red se eligefx do
forma que el cirouito'LGI resuene cuando la portadora tengs ol valor su;?_q
rior do frooucncia fo; esto es durante la oondioiér’z OFF de aeﬁalizaoibﬁ;
¥ &l valor inferior do la froouencia portadora J‘.‘o"; la inductanola ofeots,
va del oirculto IC1 resuens con ol condensador 02: En el primer aaa? se

chitlene uns sofial de salida a través de un diodo DL en el torminal 3 y en
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ol Mltimo oaso se obtiene una sefial de salida a twavée del diodo D2
on ol terminal 4; Estas seflales se utilizan en una forma ooncolds yara
aocionar un relé o relés de sefializaciéne

Ademfs empleando un d.iodo'da gormanio en la posiolén D1 y
un diodo de silicio en la posicidn De; el mecanismo de aotuacién del
20l so mantendrd on la condicién OFF en ausencia de oualquier sefial o
a oausa de las diferentes oaidas de tensidn directa de estos diodos.e

Ia sefial de modulasidn se recupera en el recseptor en un
cirouito deteotor que tlene una oavasterdstica sustancialmente oua.dradri;'

Bn el trensmigor se utiliza oualquier medio oonocoido para
de‘spla.zar la portadora del valor fo al valor fo! en respuesta a los oan
bios do la oondioidn de sefializaciéns

Este invento oom‘eaponde a8 wa solici*bud de patenta Loymm
1sda en Inglaterze el 21.7 .67 sefialada con el n%. 33575/67 v B0 a00go
por lo tanto a los henafiolos que otgpgan los convenios internacionales
vigentes;
e L I I S e O T

LOS‘ pantos de invenoin propiz y nuevag que se presen’aa."n Do
Ta que sean ohjeto de esta patente de veinte afios aon los aigu*"en'bea't

:1.: Un sistema do ocorriente portadors para telecommionoitn
que utiliza modulacién do amplitud que propozclona un canal pava la trans
meién de inteligenois y la trensmisibn simltinea de ungs de dom oondi-
olones posibles de sefializacisn en la que se transmiten uns onda porta;
dore y ung sola banda lateral y en el qwe la pﬁmera. condiodén de mof
lizaolén esté cargoterizada por la transmisidn de la portadors y de la
banda laterrl inferior y la sogundas oondioién de sefializgoisn ostd oo
racterisada por la transmisién de la pertadora y de la bands later wmwe
perior desplazéndose la freouencls portadora de forma que =se tranamlta
on ambos ocases la mioma banda do £rocuenciass’

2: Un sistema oomo el del punto 1 en el que en el recepior
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la condioidn de sefiglizacién estd dotectada por medio de una red ddam
oviminadgea do freousnoia que ticne una salyda sopareda para oads una
de las condioiones de seﬁalizaoibn;

3. Un’eisi;ema oomo el del punto 2 en el que la wed disoxd
minadora oomprende un oireuito que tiene una induotancia y un primer
oondensador oonsotados en paralele estando dicho clroulto coneotado en
serie con un segundo condensador, ostando elegidos los valores de los
olementes de forma que & la frecuencia portadera oorrespondiente & la
primora condicién de sefializacién dichs induotancia y dicho primer cop
densador estin en resonanoia y & la frequencia portadors oomspondiog
te a la segunda condicién de sefializacifn dicho cirouito resuena ocon d;l,,
oho segundo oondensador;

4¢ Un sistema como el del punto 3 en ol que la salida de
la red- disoriminadora oorrespondiente a la primers condicién de seflali-
zaoién es reotificada bor un diodo do germanio y la salida oorrespon~
diente a la sogunda ocondicién de sefializaolén es reotifiocada por un dig
do de siliciow
5e Un sistems _e;»mo el de oualguiera de los puntos preceden
tes en el que on el receptor, la inteligencia contenids en la banda lar-
teral Gnica se recibe por medio de un rectificador que tiene una oaz-aé
texfstiga do ley ouadrada.

6o Un sistema sustanoialmente como se ha descrito oon relg
clén a lgs dibujos que se acompafian:

7 + Un sistems de corriente portadora para telecomlcznicaéiéh

Tal y como se desoribe en la memoria que antecede, represen

tado en los dibujos que se aoompe.ﬁ'an ¥ a los fines ospeoificados:
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